D:\PSD_Data\service guide\Agilent 6610XA\discrete      分离电路的仿真
1、Sheet3 down programmer
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Sheet3 down programmer电路分析与仿真

当IMON*(R3/(R3+R4))>2V5*(R8/(R8+R5))时电流泻放电路停止工作
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Sheet3 down programmer电路分析与仿真结果，输出电流小时R6为电流泻放电阻，当输出电流大时R6停止工作，该电路能够很好的使电路工作稳定
2、Sheet3 overvoltage
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Sheet3 overvoltage 电路，参考电压由OVPPWM提供，该信号为pwm波，经过两级RC滤波得到，很简单，很实用
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Sheet3 overvoltage仿真结果 当输出电压变化时，比较电路开始动作
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比较器的反转过程，非常的好理解
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If语句的使用，非常的方便在参数的修改和中间过程的设置中
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If语句的使用，各点的输出电压

3、全桥逆变电路的分析     文件来自D:\PSD_Data\Transient   中的full_vm            book 1-2       
[image: image8.emf]if((time>3m),80,120)
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if((time>3m),80,120)
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Full vm电路图
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Full vm电路仿真结果

if((time>3m),80,120)：3ms以内电压是120V，大于3ms，电压为80V，测试电路的源效应

time<2ms，负载为4欧姆，当time>2ms后负载为4欧姆和8欧姆并联，通过V（OUT）可以看得很清楚
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输出25V时的波形
[image: image11.emf]-
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一定要注意full vm输出驱动的使用，千万不要弄错

1

2

U3

2m

R5

20k

C3

7.51n

0

R6

1k

C4

2n

V(12,1)

ABM1

R7

10k

C2

652p

R4

0.70018k

R3

40k

C1

2.33n

out

0

G1 G3

G1

D1

D2 D4

0

R2

1

FULL_VM

0

1

2

3

U1

XFMR1

RATIO = 0.512

M1

G3

D3

12


Full vm mosfet
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Full vm mosfet  仿真波形
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输出和变压器原边波形
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反馈运放的输出电压，可以看出反馈的趋势，对于教学很有帮助
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一定要注意full vm输出驱动的使用，千万不要弄错

1

2

U3

2m

R5

20k

C3

7.51n

0

R6

1k

C4

2n

V(12,1)

ABM1

R7

10k

C2

652p

R4

0.70018k

R3

490k

C1

2.33n

out

0

G1 G3

G1

D1

D2 D4

0

R2

0.294

1

FULL_VM

0

1

2

3

U1

XFMR1

RATIO = 1.5

M1

G3

D3

12


输出250V的电源参数[image: image16.emf]            Time
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输出250V的电源参数和仿真结果

恒压采样电路：
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恒压采样电路电路图
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恒压采样电路频谱分析
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C9和C12电容大小对频率响应影响非常的大


脉冲源测试电路

[image: image20.emf]            Time

40.00ms 42.00ms 44.00ms 46.00ms 48.00ms 50.00ms 52.00ms 54.00ms 38.97ms 55.90ms

V(VMONP)

1.5V

2.0V

0.9V

SEL>>

V(-OUTP,+OUTP)

-125V

-100V

-75V

-50V


脉冲源测试电路波形，频率响应电容影响很严重
